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Eigenschaften

�� CMOS-Zeilensensor mit  
512 Pixeln

�� Bis zu 50.000 Zeilen / Sekunde
�� Versorgungsspannung: 3,3 V
�� Hohe Empfindlichkeit:  

230 V / (μJ / cm2)
�� Temperaturbereich:  

-25 °C bis +70 °C
�� Hohe Überstrahlungsfestigkeit
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Das Fraunhofer IMS entwickelt kundenspezifische CMOS-Bildsensoren, 
wie zum Beispiel den Zeilensensor LS-512. Dieser misst Abstände nach 
dem Laser-Triangulations-Prinzip. Der Sensor muss dabei extrem schnell 
sein und liefert bis zu 50.000 Zeilen pro Sekunde. Die Photodioden sind 
zusammen mit der Ausleseschaltung auf einem CMOS-Chip integriert und 
ermöglichen eine hohe Messgenauigkeit bei gleichzeitig geringer Emp-
findlichkeit gegenüber Störeinflüssen wie Rauschen oder Überstrahlung.

Anwendungen

�� Berührungslose Abstands-
messung

�� Berührungslose Positions-
messung

�� Laser-Triangulation
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